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(54) PHƯƠNG PHÁP TẠO KẾT CẤU NỀN
(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo kết cấu nền, cụ thể là phương pháp tạo kết cấu 
bằng cách ăn mòn chọn lọc trong công nghiệp chất bán dẫn và nền IC, trong đó phương 
pháp này thực hiện các bước sau: tạo ra nền, đặt lớp mầm titan, phủ toàn bộ bề mặt bằng 
lớp cảm quang, tạo kết cấu quang khắc của lớp cảm quang, để để lộ các vùng của lớp mầm 
titan, lắng đọng có chọn lọc đồng làm các rãnh dẫn trong các vùng này trong đó lớp mầm 
titan được để lộ, loại bỏ lớp cảm quang được tạo kết cấu, và ăn mòn lớp mầm titan ở các 
vùng trước đó được phủ bằng lớp cảm quang được tạo kết cấu, trong đó axit photphoric 
được sử dụng để ăn mòn lớp mầm titan và, ngoài ra, việc phơi tia UV được thực hiện trong 
quá trình ăn mòn titan.
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